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Vyndlez se tyks zp&sobu vyroby velkoobaemovych krystald z ta-
veniny bezkelimkovou metodou a topného elementu k provéddni tohote
zplsobu,

Pot¥eby pouZitf velkoobjemovych krystall v technice vedou k hle=-
déni novych postupd a k vyvoji odpovidajfecich technologickyeh za¥ize-
ni., U krystald pé&stovanych v kelfmku se na kvalit¥ nep¥{znivé proje-
vuje vyluhovéni materiglu kelfmku. Pouziti platiny pro kelimky p#fi
péstovéni velkych krystald p¥edstavuje vysoké po¥izovact ngkldy. P#i
péstovédni monokrysteld z vlastni taveniny majf bezkelimkové metody
*adu vyhod. Sni%enf kontaminace vyluhem materidld p¥ichdzejicich do
styku s taveninou, odstrandni pnutf v krystalech zpisobeného lnutim
krystald ke st¥ném krystalizaéni nddobky p¥i rozdilné tepelné rozta-
nosti, mo#nost docileni vy¥3iho stupnd homogenity rozd&lenf prim&st
u dotovanych krystalt.

Jsou znémy techniky pro rist relativn& malych krystall, primé&ru
rddové nékolik centimetrd. Pro v&tsi rozméry krystald byly popsény
metody pracujici napfikled s tavnou sitkou vno¥enou do krystalu, ne-
bo s tavnymi elementy, které se pohybujf v roving krystalizace. S o=
hledem na pom&rné malou hmotu topného elementu vyrobené monokrystaly
Jjsou mén& znedi¥t&ny. Procento nedistot lze sni¥it Jé8t& zhotovenim
topného za¥izeni 2z platiny nebo wolframu, vzhledem k malym rozm&rdm

jsou i nédklady unosné. Kritickym bodem t¥chto postupd je stabiliza-
ce a udrZeni pot¥ebné vrstvy taveniny nad rdstovou plochbu krystalu
a zabrénéni jejimu odtefeni. PF¥i pouZiti plo3ného topného elementu-
pro velké prim¥ry, velké plochy p&stovanych krystald, je obti¥né
vyrovnévéni mistnich teplotnich rozdild ve zpracovdvané plode, kte-
ré jsou ovlivnovény zpisobem pfivdd&ni suroviny a homogenizace tave-
niny v tenké vrstvid,
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Tyto nevyhody odstranuje zplsob vyroby monokrystall z taveni-

ny a topny element k provédéni tohoto zpisobu podle vyndlezu. Pods-
tatou vynédlezu je; %e se topnému elementu udéluje p¥i¥né vratny ne-
bo kruhovy pohyb a topny element k provédéni tohoto zpisobu mé tvar
a plochu p¥iéného ¥ezu rostouciho krystalu. ‘

P¥1&nd vratny nebo kruhovy pohyb uddlovany vyhtivanému topné-
mu elementu v.rovind rovnob&iné s ristovou plochou krystalu homoge=
nizuje taveninu roztavené vrstvy v celé plode rovnomérné na rozdil
od udéleného rotadntho pohybu, kdy st¥edovd Cast taveniny zlstd-
vé v klidu. P?i¥né vratny nebo kruhovy pohyb udélovany topnému ele-
mentu stabilizuje st a tvar rostouciho krystalu. Udélénim uvedené-
ho pohybu topnému elementu po obvodu tavendho krystalu je pravidel-
né a riditelnd sniZen privod tepelné energie a tavenina zde p¥ednos-
tné vykrystalizovéﬁé. Po obvodu rostoucfho krystalu se tak vytvari
zvySeny okraj. Zvydeny okraj zlepsuje svym zakPivenim kapilérni po-
méry v obvodovém pésu rostouciho krystalu a prispivé ke stabilizaci
roztavené vrstvy. PloSnym tvarovénim topného'elementu se docili wvnu~
cené vymezeni tavené a taveninou smélené plochy krystalu a tim i sta-

bilizace tvaru rostoucfiho krystalu.

Na obr. 1 je uvedeno uspofédéni k provédéni zpusobu podle vyné-
lezus Topny element 1, kterému je ud€lovén pri¥nd vratny nebo kruho-=
vy pohyb, vytva¥i po obvodu taveného krystalu 3 zvySeny okraj 4. Va
obr. 2 je zndzornén topny element l; tvofeny'siikou, mfiZkou nebo
perforovanym plechem nebo deskou, ktery mé tvar a plochu priéného I'ezu
2 rostouciho krystalu 3 a urduje ohranideni tohoto rostouciho krys-

talu 3.

Zptsob pEstovéni monokrystald z taveniny a topny element k pro-=
v4déni tohoto zptsobu podle vyndlezu byl odzkouden pri p&stovéni mo-
xrystalt jodidu sodného aktivovaného thaliem o velikosti rastové
plochy 100 x 100 mm. D4le byl zplsob podle vynélezu vétné topného
elementu odzkousden na pripravé deskového krystalu jodidu cesného
aktivovaného thaliem a jodidu cesného aktivovaného sodikem opé€t o
velikosti ristové plochy 100 x 100 mm. Jako dal3i priklad provéreni
vyndlezu lze uvést vypéstovani monokrystalu chloridu draselného,
pri¥em¥ rastové plocha byla zvolena Vv obdélnikovém tvaru o rozme-
rech 100 x 50 mme Popsany zplsob péstovénivmonokrystalﬁ skytéd moZ-
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nosti pouzitf i pro rlst velkoobjemovych krystald aZ do hmotnosti
nékolika set kilograml.

VyuZiti velkoobjemovych krystald lze oSekévat ve scintiladni
technice pro detekci zéreni gama v rdznych aplikaciche.
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1. Zphsob vyroby monokrystald z taveniny s krystalizaci rfzenou
plodnym topnym elementem, vyznadeny tim, Ze se topnému elementu
uddluje pri&nd vratny nebo kruhovy pohybe

2, Topny element tvoreny sitkou, m¥iZkou nebo perforovanym plechem

nebo_deskou k provéd¥ni zpisobu podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze
mé tvar a plochu pPi&ného Fezu (2) rostouctho krystalu (3).

1 wiknes
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